] IZBORNOM VECU
ELEKTROTEHNICKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU

Predmet: Izvestaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje redovnog
profesora za uzu naucnu oblast Fizicka elektronika

Na osnovu odluke Izbornog veca Elektrotehnickog fakulteta broj 759. od 12.02.2013. godine,
a po objavljenom konkursu za izbor jednog redovnog profesora sa punim radnim vremenom
za uzu naucnu oblast Fizicka elektronika, imenovani smo za ¢lanove Komisije za podnosenje
izvestaja o prijavljenim kandidatima.

Na raspisani konkurs koji je objavljen u publikaciji ”Poslovi” broj 506 od 27.02.2013. godine
Nacionalne sluzbe za zaposljavanje, Republike Srbije, prijavio se samo jedan kandidat, dr Petar
Matavulj, vanredni profesor Elektrotehnickog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Nakon razmatranja dostavljene dokumentacije, konstatujemo da kandidat dr Petar Matavulj,
ispunjava uslove konkursa i podnosimo sledeci

IZVESTAJ

A. Biografski podaci

Dr Petar S. Matavulj roden je 22.05.1971. godine u Bosanskoj Gradiski, Republika Srpska,
Bosna i Hercegovina, gde je zavrsio osnovnu skolu i gimnaziju (matematicko usmerenje). Ele-
ktrotehnicki fakultet Univerziteta u Beogradu, profil Tehnicka fizika, je upisao 1989. godine, a
diplomirao 04.07.1994. godine sa prose¢nom ocenom 9,38. Iste godine upisuje postdiplomske
studije na smeru Optoelektronika i laserska tehnika na Elektrotehnickom fakultetu Univerziteta
u Beogradu. Polozio je sve ispite sa prosecnom ocenom 10 i magistrirao 23.05.1997. godine
(Naziv teze: ” Analiza nelinearnog i nestacionarnog odziva P-i-N fotodiode realizovane od dvodo-
linskog poluprovodnika”, mentor Jovan Radunovié¢, redovni profesor). Doktorirao je 05.04.2002.
godine na Elektrotehnickom fakultetu Univerziteta u Beogradu (Naziv disertacije: ”Prilog ana-
lizi odziva brzih poluprovodnickih lasera sa kvantnom jamom: Efekat struje curenja”, mentor
Jovan Radunovi¢, redovni profesor).

Posle diplomiranja zaposlio se na Elektrotehnickom fakultetu Univerziteta u Beogradu kao
strucni saradnik (16.11.1994.) pri Katedri za mikroelektroniku i tehnicku fiziku. Od 01.02.1995.
godine zaposlen je kao asistent-pripravnik, od 15.12.1997. kao asistent, od 29.10.2002. kao



docent, a od 14.02.2008. kao vanredni profesor za uzu naucénu oblast Fizicka elektronika, sa
punim radnim vremenom.

U poslednje vreme intenzivno saraduje sa Advance Technology Institute, University of Sur-
rey, UK, Optoelectronics Research Centre (ORC), University of Southampton, UK i Institute
for Micromanufacturing, Louisiana Tech University, USA. Nekoliko puta je kra¢e vreme boravio
na Advance Technology Institute, University of Surrey, UK gde se bavio nau¢nim istrazivanjem
u oblasti silicijumske fotonike.

Clan je IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) PS, EDS i ComSOC, OSA
(Optical Society of America) i ACM (Association of Computing Machinery). Jedan je od
osnivaca ODS (Optickog drustva Srbije) i ¢lan od njenog osnivanja. Takode je clan NIVO DSF
(Odeljenje za nau¢na istrazivanja i visoko obrazovanje Drustva fizicara Srbije), Odsek 6: Optika
i fotonika.

B. Disertacije

1. Petar Matavulj, ” Prilog analizi odziva brzih poluprovodnickih lasera sa kvantnom jamom:
Efekat struje curenja”, doktorska disertacija, Elektrotehnicki fakultet Univerziteta u Beogradu,
05.04.2002., MT71.

2. Petar Matavulj, ” Analiza nelinearnog i nestacionarnog odziva P-i-N fotodiode realizovane
od dvodolinskog poluprovodnika”, magistarska teza, Elektrotehnicki fakultet Univerziteta u
Beogradu, 23.05.1997., M72.

U magistarskom radu kandidat je razvio fenomenoloski drift-difuzioni model za analizu
i optimizaciju vrlo brzih odziva najcesée koriséenih detektora (P-i-N fotodioda) u optickim
komunikacionim sistemima.

U doktorskoj disertaciji kandidat je razvio inzenjerski model poluprovodnickog lasera sa
kvantnom jamom, baziran na tronivoskim jednac¢inama prelaza koji je implementiran u simu-
lacioni program SPICE.

C. Nastavna aktivnost

C.1. Ucesée u nastavi

Dr Petar Matavulj je u dosadasnjem radu bio angazovan na drzanju nastave iz veceg broja
predmeta na Elektrotehnickom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na svim nivoima studija, i
Vojno-tehnickoj akademiji u Zarkovu (VTA).

Kao asistent drzao je vezbe na predmetima osnovnih studija:

e I'izika (racunske i laboratorijske vezbe),

e I'izika na VTA (racunske i laboratorijske vezbe),

e I'izika materijala (laboratorijske vezbe),

e Statisticka fizika (racunske vezbe),

e Elektrooptika (laboratorijske vezbe),

e Optoelektronika (laboratorijske vezbe),

e Optoelektronske naprave (racunske vezbe),

e Optoelektronski i laserski sistemi (laboratorijske vezbe).

Kao docent drzao je predavanja i vezbe na predmetima osnovnih studija:



e Optoelektronika (predavanja i racunske vezbe),

e Optoelektronske telekomunikacije (predavanja),

e Optoelektronski i laserski sistemi (predavanja i laboratorijske vezbe),
e Opticke mreze (predavanja i racunske vezbe),

kao i poslediplomskih studija na smeru Optoelektronika i laserska tehnika:
e Fotodetektori,
e Optoelektronska merenja.

U periodu od izbora u zvanje vanrednog profesora drzao je predavanja na diplomskim studi-
jama iz predmeta:

e Optoelektronika,

e Opticke mreze,

e Optoelektronski i laserski merni sistemi,

na master studijama iz predmeta:
e Opticke mreze sa multipleksiranjem po talasnim duzinama

i na doktorskim studijama iz predmeta:
e Moderne fotonske komponente i sistemi.

Kandidat je samostalno formirao racunske vezbe iz predmeta Optoelektronika i ucestvovao
u formiranju predmeta Opticke mreze. Takode je samostalno formirao predmet Opticke mreze
sa multipleksiranjem po talasnim duzinama na master studijama i predmet Moderne fotonske
komponente i sistemi na doktorskim studijama. Za sve predmete na osnovnim i master studi-
jama koje drzi u poslednje vreme kandidat je napisao skripte i/ili izradio odgovarajuée nastavne
materijale (prezentacije) koji su dostupni studentima na internet prezentacijama odgovarajucih
predmeta u okviru internet portala Odseka za fizicku elektroniku.

Od 2010. godine je predmetni nastavnik za predmet Strucna praksa na Odseku za fizicku
elektroniku. Takode je predlagac i dva nova predmeta na master studijima Polimerna opto-
elektronika i Silicijumska fotonika, koja su sadrzana unutar izmenjenih nastavnih planova za
novu akreditaciju fakulteta u 2013. godini.

Rukovodio je u nekoliko navrata pripremama ekipa koje su se takmicile iz Fizike na Elektri-
jadi i osvojile vode¢a mesta. Ucestvovao je i u pripremnoj nastavi iz Fizike, kao i u sprovodenju
prijemnih ispita.

C.2. Studentske ankete

Na starim studentskim anketama (pre izbora u zvanje vanrednog profesora) kandidat je
ocenjen prosetnom ocenom 4.44(od 5) 2003. godine i 8.14(od 10) 2004. godine.

Na poslednjim studentskim anketama (posle izbora u zvanje vanrednog profesora) ocena
prema predmetima je bila: Optoelektornika 4.27, Optoelektronski i laserski merni sistemi 4.54,
Opticke mreze 4.54 u letnjem semestru skolske 2010/11. godine i Opticke mreze sa multipleksi-
ranjem po talasnim duzinama 4.36 u zimskom semestru skolske 2011/12. godine.



C.3. Mentorstvo i uc¢esée u komisijama za ocenu i odbranu radova

Dr Petar Matavulj je bio mentor i ucestvovao je u komisijama za ocenu i odbranu veceg
broja razlicitih zavrsnih radova. U narednoj tabeli je naveden sumarni prikaz ovih aktivnosti:

Zavrsni radovi Mentorstva Ucesée u komisijama
Doktorske disertacije ) )
Magistarski radovi ) 7
Master radovi 8 2
Specijalisticki radovi 0 1
Diplomski radovi 44 23
Nostrifikacije diploma - 6

Doktorske disertacije: Miomira Lazovi¢ (2008), Mirjana Radivojevi¢ (2010), Jovana Petrovié
(2012), Rade Sekuli¢ (2011) i Tatjana Keca (2012). Prve tri disertacije su odbranjene a za
poslednje dve je prijavljena tema i one su u fazi izrade.

Jedna od koleginica koja je doktorirala pod mentorstvom dr Petra Matavulja, Jovana
Petrovi¢, asistent je na Katedri za mikroelektroniku i tehnicku fiziku Elektrotehnickog fakulteta
Univerziteta u Beogradu, i trenutno je u procesu izbora u zvanje docenta.

C.4. Khnjige i skripte

Dr Petar Matavulj je koautor jedne objavljne zbirke zadataka i jedne monografije a takode
autor ili koautor tri napisane skripte koje u potpunosti prate predavanja na predmetima na ko-
jima je angazovan. Objavljena zbirka zadataka se duzi niz godina koristi za pripremanje ispita iz
Optoelektronskih telekomunikacija, Optickih telekomunikacija i Optickih mreza. Monografija,
koja je publikovana prosle godine, jednim delom je namenjena studentima osnovnih studija a
ve¢im delom studentima master i doktorskih studija, kao i istraziva¢ima, i razmatra primenu
tehnologije multipleksiranja po talasnim duzinama u optickim pristupnim mrezama.

1. Milan Bjelica, Petar Matavulj i Dejan Gvozdi¢. Zbirka zadataka iz optickih telekomu-
nikacija, Akademska misao, Beograd 2005. ISBN 86-7466-206-4

2. Jovan Radunovi¢ i Petar Matavulj. Opticke pristupne mreze - inovacioni kurs. Skripta,
Elektrotehnickr fakultet, Beograd, 2004. Prosirena verzija skripte, 2007.

3. Petar Matavulj. Optoelektronika. Skripta, Elektrotehnicki fakultet, Beograd, 2007.

4. Petar Matavulj. Opticke mreze sa multipleksiranjem po talasnim duzinama. Skripta,
Elektrotehnicki fakultet, Beograd, 2011.

5. Mirjana Radivojevi¢ and Petar Matavulj. The Emerging WDM EPON, Academic Mind,
Belgrade, 2012. ISBN 978-86-7466-449-0

C.5. Ocena nastavne aktivnosti kandidata

Na osnovu izlozenog vidljivo je da je kandidat uc¢estvovao u izvodenju nastave iz ve¢eg broja
predmeta na svim nivoima studija. Na poslednjim studentskim anketama ocenjen je prose¢nom
ocenom 4,43. Rukovodio je velikim brojem svih vrsta zavrsnih radova sa posebnim osvrtom
na mentorstvo 5 doktorskih disertacija. Na osnovu mentorskog rada kandidata publikovan je
veliki broj radova u ¢asopisima i na konferencijama. Kandidat je svojim mentorskim delovanjem
doprineo razvoju asistenta Jovane Petrovi¢ u buduceg nastavnika na odseku Fizicka elektronika
Elektrotehnickog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
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http://www.akademska-misao.co.rs/bookx.php?id_izdanje=158
http://www.akademska-misao.co.rs/bookx.php?id_izdanje=425

Kandidat je, takode, dugi niz godina Sef smera Optoelektronika i laserska tehnika na ma-
gistarskim studijama i u poslednje vreme rukovodilac modula Nanoelektronika i fotonika na
doktorskim studijama FElektrotehnickog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Sve vreme svog
angazovanja je aktivno ucestvovao u kreiranju i modifikovanju nastavnih planova i programa i
trudio se da se unapredi kvalitet ovih studija.

D. Bibliografija nauc¢nih i stru¢nih radova

Dr Petar Matavulj je koautor 92 nauc¢na rada (43 u periodu posle izbora u zvanje vanrednog
profesora), 2 monografije, 2 stru¢na izlaganja i jednog specijalistickog kursa. Takode je bio ili
je jos uvek angazovan na 8 naucnih i 3 struc¢na projekta a bio je rukovodilac, sa srpske strane,
jednog medunarodnog projekta i rukovodilac je jednog dugogodisnjeg (od 1998.) strucnog
projekta Elektrotehnickog fakulteta u sistemu radnih zadataka. Sumarni prikaz publikovanih
radova i projekata dat je u narednoj tabeli:

Radovi i projekti Pre poslednjeg izbora Nakon poslednjeg izbora
Radovi sa SCI liste 11 (3 M21, 8 M23) 14 (6 M21, 3 M22, 5 M23)
Radovi u medunarodnim ¢asopisima 1 0

Radovi u domaéim ¢asopisima 1 4 (4 M53)

Radovi na medunarodnim skupovima 7 (5 M33, 2 M34) 12 (6 M33, 6 M34)
Radovi na domacim skupovima 29 (2 M61, 26 M63, 1 M64) 13 (12 M63, 1 M64)
Monografije 0 2 (1 M12, 1 M13)
Strucna izlaganja 1 1
Specijalisticki kursevi 1 0

Projekti 6-+3 3+2

D.1. Nauc¢ni radovi - pre izbora u zvanje vanrednog profesora

1. Radovi u nauénim casopisima sa SCI liste, M20

1.1/ P. S. Matavulj, D. M. Gvozdi¢, J. B. Radunovi¢, and J. M. Elazar. Nonlinear Pulse
Response of P-I-N Photodiode Caused by the Change of the Bias Voltage, International Journal
of Infrared and Millimeter Waves, vol. 17, no. 9, pp. 1519-1528, 1996. (ISSN 0195-9271);
doi:10.1007/BF02088505; (IF 0.636); M23

1.2/ Petar S. Matavulj, Dejan M. Gvozdi¢, and Jovan B. Radunovi¢. The Influence of
Nonstationary Carrier Transport on the Bandwidth of p-i-n Photodiode, IEEE/OSA Jour-
nal of Lightwave Technology, vol. 15, no. 12, pp. 2270-2277, 1997. (ISSN 0733-8724);
doi:10.1109/50.643555; (IF 1.746; R optics 6/30); M21

1.3. Dusan S. Golubovi¢, Petar S. Matavulj, and Jovan B. Radunovi¢. Characterization
and Optimization of a Resonant Cavity Enhanced P-i-N Photodiode Response, International
Journal of Infrared and Millimeter Waves, vol. 20, no. 1, pp. 109-123, 1999. (ISSN 0195-9271);
do0i:10.1023/A:1021759819446; (IF 0.442); M23

1.4.] Petar S. Matavulj, Dusan S. Golubovi¢, and Jovan B. Radunovi¢. Comparison of
nonlinear and nonstationary response of conventional and resonant cavity enhanced p-i-n pho-
todiode, Journal of Applied Physics, vol. 87, no. 6, pp. 3086-3092, 2000. (ISSN 0021-8979);
doi:10.1063/1.372304; (IF 2.180; R applied physics 4/70); M21


http://dx.doi.org/10.1007/BF02088505
http://dx.doi.org/10.1109/50.643555
http://dx.doi.org/10.1023/A:1021759819446
http://dx.doi.org/10.1063/1.372304

1.5. D S Golubovi¢, P S Matavulj, and J B Radunovié¢. Resonant cavity-enhanced Schottky
photodiode — modelling and analysis, Semiconductor Science and Technology, vol. 15, no.10,
pp. 950-956, 2000. (ISSN 0268-1242); doi:10.1088/0268-1242/15/10/303; (IF 1.169; R electrical
engineering 35/204, condensed matter physics 20/54, materials science 32/168); M21

1.6. P. S. Matavulj and J. B. Radunovi¢. Real Single Quantum Well Laser Frequency
Response, International Journal of Infrared and Millimeter Waves, vol. 22, no. 6, pp. 863-870,
2001. (ISSN 0195-9271); doi:10.1023/A:1014962213884; (IF 0.299); M23

1.7.] Miomira V. Lazovi¢, Petar S. Matavulj, and Jovan B. Radunovi¢. Equivalent electric
circuit of the P-i-N photodiode for the pulse incident excitation, Microwave and Optical Tech-
nology Letters, vol. 41, no. 6, pp. 468-471, 2004. (ISSN 0895-2477); doi:10.1002/mop.20174;
(IF 0.456; R electrical engineering 124/208, optics 43/54); M23

1.8.] Miomira Lazovi¢, Petar Matavulj, and Jovan Radunovi¢. The few SPICE models of
ultra fast P-i-N photodiode, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, vol. 9, no.
8, pp. 2445-2448, 2007. (ISSN 1454-4164); (IF 0.827; R optics 33/64, applied physics 66/94,
materials science 108/189); M23

1.9. S. Stankovic, M. Milosevic, B. Timotijevic, P. Y. Yang, E. J. Teo, J. Crnjanski, P.
Matavulj, and G. Z. Mashanovich, Silicon Photonic Waveguides for Near- and Mid-Infrared
Regions, Acta Physica Polonica-Series A, vol. 112, no. 5, pp. 1019-1024, 2007. (ISSN 0587-
4246); (IF 0.340; R multidisciplinary physics 60/69); M23

1.10. P. S. Matavulj and B. Dj. Timotijevi¢. An Influence of Current Leakage on Charac-
teristics of Quantum Well Laser, Microwave and Optical Technology Letters, vol. 50, no. 2, pp.
479-483, 2008. (ISSN 0895-2477); doi:10.1002/mop.23121; (IF 0.743; R electrical engineering
144/229, optics 40/64); M23

1.11.] Vladica Tintor, Petar Matavulj, and Jovan Radunovi¢. Analysis of blocking probabil-
ity in optical burst switched networks, Photonic Network Communications, vol. 15, no. 3, pp.
227-236, 2008. (ISSN 1387-974X); doi:10.1007/s11107-007-0101-2; (IF 0.427; R optics 54/64,
telecommunications 44/67, computer science 90/99); M23

2. Radovi u medunarodnim naucénim casopisima

2.1 M. Cvetkovi¢, P. Matavulj, J. Radunovié¢, and A. Marin¢i¢. An InGaAs P-i-N Photodi-
ode Model: Description and Implementations in the Analysis of the 1.55um Lightwave System,
Journal of Optical Communications, vol. 22, no. 1, pp. 24-31, 2001. (ISSN 0173-4911);
doi:10.1515/J0OC.2001.22.1.24; nekategorisan

3. Radovi u domadéim nauénim casopisima

3.1. P. S. Matavulj, D. M. Gvozdi¢, and J. B. Radunovi¢. The Influence of Nonstationary
Carrier Transport on the Bandwidth of P-i-N Photodiode, Publications of the Faculty of Elec-
trical Engineering, University of Belgrade, Series:Engineering Physics, pp. 3-18, 1996. (ISSN
0195-9271); nekategorisan

4. Radovi saopsteni na medunarodnim konferencijama Stampani u celini,
M33

4.1. P. S. Matavulj, D. M. Gvozdi¢, and J. B. Radunovi¢. Analysis of the Linear and
Nonlinear Time Response of a P-i-N Photodiode by a Two-Valley Model, Proceedings of 21st
International Conference on Microelectronics (MIEL’97), vol. 1, pp. 331-334, Nis, Yugoslavia,
September 14-17, 1997. (ISBN 0-7803-3664-X); doi:10.1109/ICMEL.1997.625263


http://dx.doi.org/10.1088/0268-1242/15/10/303
http://dx.doi.org/10.1023/A:1014962213884
http://dx.doi.org/10.1002/mop.20174
http://joam.inoe.ro/download.php?idu=842
http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/ABSTR/112/a112-5-47.html
http://dx.doi.org/10.1002/mop.23121
http://dx.doi.org/10.1007/s11107-007-0101-2
http://dx.doi.org/10.1515/JOC.2001.22.1.24
http://mtf.etf.bg.ac.rs/publikacije/pubetf/1996.htm
http://dx.doi.org/10.1109/ICMEL.1997.625263

4.2. Dusan S. Golubovi¢, Petar S. Matavulj, and Jovan B. Radunovi¢. The Frequency
Response of Resonant Cavity Enhanced P-i-N Photodiode, Proceedings of 23rd International
Conference on Infrared and Millimeter Waves, pp. 141-142, University of Essex, Colchester,
United Kindom, September 7-11, 1998. (ISBN 0-9533-8390-3)

4.3. M. Cvetkovi¢, P. Matavulj, A. Marinc¢i¢, and J.Radunovi¢. Analysis of the Finite-
Impulse-Response (FIR) Filters Implementation in the Modeling of the Single-mode Opti-
cal Fiber, Proceedings of 4th International Conference on Telecomunications (TELSIX’99),
vol. 1, pp. 325-328, Nis, Yugoslavia, October 13-15, 1999. (ISBN 0-7803-5768-X);
do0i:10.1109/ TELSKS.1999.804754

4.4 M. Cvetkovi¢, P. Matavulj, J. B. Radunovi¢, and A. Marin¢i¢. Analysis of the High
Bit-rate 1.55pum Lightwave System with the Limited P-i-N Photodiode Bandwidth, Proceedings
of 22nd International Conference on Microelectronics (MIEL 2000), vol. 2, pp. 603-606, Nis,
Serbia, May 14-17, 2000. (ISBN 0-7803-5235-1); doi:10.1109/ICMEL.2000.838763

4.5. Miomira V. Lazovi¢ and Petar S. Matavulj. SPICE Model of P-i-N Photodiode for
Heaveside excitation, Proceedings of the International Conference on ”Computer as a tool”
(EUROCON 2005), vol. 1, pp. 875-878, Belgrade, Serbia, November 22-24, 2005. (ISBN
1-4244-0049-X); doi:10.1109/EURCON.2005.1630074

5. Radovi saopstent na medunarodnim konferencijama Stampani u izvodu,
M3

5.1. Petar Matavulj, Miomira Lazovi¢, and Jovan Radunovié¢. Optoelectronic device sim-
ulation and modelling using SPICE, 16th Conference on Applied Mathematics (PRIM 2004),
paper NM. 25, p. 29, Budva, Montenegro, May 31 - June 04, 2004.

5.2. S. Stankovic, B. Timotijevic, P.Y. Yang, J. Crnjanski, M. Milosevic, T. Keca, P.
Matavulj, and G.Z. Mashanovich. Silicon Photonic Waveguides for Near- and Mid-Infrared
Regions, International School and Conference on Optics and Optical Materials (ISCOMO7),
paper THU_41, p. 119, Belgrade, Serbia, September 03-07, 2007. (ISBN 978-86-82441-20-5)

6. Radovi po pozivu saopsteni na domacéim konferencijama Stampani u celing,
Mé61

6.1. Jovan Radunovié¢, Petar Matavulj. Tehnoloski izazov u optickim telekomunikacijama,
Elektronski zbornik XI telekomunikacionog foruma TELFOR 2003, rad 8-1, str. 1-4, Beograd,
Srbija, 25-27. novembar 2003.

6.2. Jovan Radunovié¢, Petar Matavulj. Fotonske komunikacione mreze, Zbornik IX konfe-
rencije IT, str. 169-172, Zabljak, Crna Gora, 29. februar - 6. mart 2004.

7. Radovi saopsteni na domacéim konferencijama Stampani u celini, M63

7.1. P. S. Matavulj, D. M. Gvozdi¢, J. B. Radunovi¢, J.M. Elazar. Nelinearni impulsni
odziv p-i-n fotodiode izazvan promenom napona na njoj, Zbornik radova XXXIX konferencije
ETRAN 795, tom 1V, str. 65-68, Zlatibor, Srbija, 06-09. jun 1995. (ISBN 86-80509-16-7)

7.2. P. S. Matavulj, D. M. Gvozdi¢, J. B. Radunovi¢. Uticaj debljine apsorpcionog sloja
na grani¢nu ucestanost P-i-N fotodiode, Zbornik radova XL konferencije ETRAN ’96, tom IV,
str. 64-67, Budva, Crna Gora, 04-07. jun 1996. (ISBN 86-80509-20-5)

7.3. P. S. Matavulj, J. B. Radunovi¢. Uticaj jakog upadnog optickog zracenja na odziv
P-i-N fotodiode, Zbornik XLI konferencije ETRAN 97, tom IV, str. 117-120, Zlatibor, Srbija,
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99, str. 395-398, Beograd, Srbija, 23-25. novembar 1999.
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1-4, Beograd, Srbija, 22-24. novembar 2005.
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u trenutku formiranja PN spoja napravljenog od dvodolinskog poluprovodnika, Zbornik L kon-
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360, Belgrade, Serbia, November 21-23, 2006.
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rizacionog moda, FElektronski zbornik XIV telekomunikacionog foruma TELFOR 2006, rad 6-4,
str. 369-372, Beograd, Srbija, 21-23. novembar 2006.

7.23. Vladica N. Tintor, Petar S. Matavulj, Jovan B. Radunovi¢. LOBS mreza u funkciji
prenosa [P paketa preko WDM mreze, FElektronski zbornik XIV telekomunikacionog foruma
TELFOR 2006, rad 6-7, str. 381-384, Beograd, Srbija, 21-23. novembar 2006.

7.24. Jovana Petrovié¢, Petar Matavulj, Sandra Selmi¢. Modeling of the Photocurrent
Spectra of the ITO/PDOT:PSS/MEHPPV:Al Photodetectors, FElectronic proceedings of 51st
ETRAN Conference 2007, paper MO4.3, pp. 1-4, Herceg Novi-Igalo, Motenegro, June 04-08,
2007. (ISBN 978-86-80509-62-4)

7.25. Milosevi¢ Milan, Matavulj Petar, Mashanovich Goran. Stress-Induced Characteris-
tics of Silicon-on-Insulator Rib Waveguides, Electronic proceedings of 15th Telecommunication
Forum TELFOR 2007, paper 6-4, pp. 401-404, Belgrade, Serbia, November 20-22, 2007.

7.26. Mirjana R. Radivojevi¢, Petar S. Matavulj. Dinamicka alokacija propusnog opsega
u EPON mrezi koris¢enjem HG protokola, Elektronski zbornik XV telekomunikacionog foruma
TELFOR 2007, rad 6-8, str. 425-428, Beograd, Srbija, 20-22. novembar 2007.

8. Radovi saopstent na domaéim konferencijama stampani u izvodu, M6/

8.1. Milan M. Milosevi¢, Petar S. Matavulj, Goran Z. Mashanovich. Jednomodno prosti-
ranje i polarizaciona nezavisnost u napregnutim silicijumskim rib talasovodima, VI konferencija
mladih istrazivaca, rad VII/6, str. 27, Beograd, Srbija, 24-26. decembar 2007.

D.2. Struéna izlaganja i specijalisticki kursevi - pre izbora u zvanje vanrednog
profesora

9. Strucéna izlaganja
9.1. Petar Matavulj and Marko Barjaktarovi¢. Modern Optical Communications and Test-
ing Plant Installation, Corning Day, Hayat Regency, Belgrade 11.11.2004.

10. Specijalisticks kursevi
10.1. Jovan Radunovi¢ i Petar Matavulj. Opticke pristupne mreze. Kurs za zaposlene u
preduzecu za telekomunikacije ” Telekom Srbija”, 2004.



D.3. Projekti - pre izbora u zvanje vanrednog profesora

11. Naucéni projekts

11.1. Projekat Ministarstva za nauku, tehnologije i razvoj Republike Srbije:
Mikroelektronika, optoelektronika i mikrosistemske tehnologije. Potprojekat: Modelovanje ele-
ktronskih procesa i komponenti, (1997-2000.).

11.2. Projekat Ministarstva za nauku Savezne Republike Jugoslavije:

Teorijsko i eksperimentalno istraZivanje poluprovodnickih mikrostruktura, (1998-2000.).

11.3. Tehnoloski projekat Ministarstva za nauku, tehnologije i razvoj Republike Srbije:
Razvoj tehnologija proizvodnje i projektovanja mikroelektronskih komponenata 1 sistema, (1998-
2000.).

11.4. Projekat Ministarstva za nauku, tehnologije i razvoj Republike Srbije:

Teorigska analiza elektronskih i optickih karakteristika nanostruktura, (2002-2006.).

11.5. Projekat Ministarstva za nauku, tehnologije i razvoj Republike Srbije:
Nanostrukture i nanokomponente u fizickoj elektronici, (2006-2008.).

11.6. The UK Royal Society International Joint Project:

Compact silicon photonic device for filtering, modulation and sensing, (2006-2008.). Rukovodi-
lac projekta sa srpske strane.

12. Struéni projekt:

12.1. Strucni projekat Elektrotehnickog fakulteta u Beogradu:

Merenge i karakterizacija klasiénih i optickih racunarskih mreza, (1998- ). (Do sada uradeno
preko 60 elaborata i sertifikacija LAN instalacija). Rukovodilac projekta.

12.2. Projekat opticke okosnice informaciono-komunikacione mreze Zavoda za izradu nov-
¢anica i kovanog novca Narodne banke Srbije zajedno sa 4 potprojekta lokalnih LAN-ova u
sklopu ove okosnice, (2004-2005.). Rukovodilac projekta.

12.3. Tehnicka kontrola Glavnog projekta Integrisanog sistema tehnickog obezbedenja Za-
voda za izradu novéanica i kovanog novca Narodne banke Srbije, (2005.).

D.4. Nauc¢ni radovi - posle izbora u zvanje vanrednog profesora

13. Monografije, M10

13.1.] Mirjana Radivojevi¢ and Petar Matavulj. The Emerging WDM EPON, Academic
Mind, Belgrade, 2012. (ISBN 978-86-7466-449-0); M12

13.2. Mirjana Radivojevi¢ and Petar Matavulj. Successfull migration of EPON to WDM

EPON, Chapter in Advances in Communications and Media Research. Volume 9, Nova Science
Publishers, Inc, USA. (in press); M13

1. Radovi u nauénim casopisima sa SCI liste, M20

1.12. Jovana Petrovi¢, Petar Matavulj, Difei Qi, David Keith Chambers, and Sandra Selmi¢.
A Model for the Current-Voltage Characteristics of ITO/PEDOT:PSS/MEH-PPV /Al Pho-
todetectors, IEEE Photonics Technology Letters, vol. 20, no. 5, pp. 348-350, 2008. (ISSN
1041-1135); doi:10.1109/LPT.2007.915586; (IF 2.173; R electrical engineering 49/229, optics
12/64, applied physics 21/96); M21

1.13. Milan M. Milosevi¢, Petar S. Matavulj, Branislav D. Timotijevi¢, Graham T. Reed,
and Goran Z. Mashanovich. Design Rules for Single-Mode and Polarization-Independent
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Silicon-on-Insulator Rib Waveguides Using Stress Engineering, IEEE/OSA Journal of Light-
wave Technology, vol. 26, no. 13, pp. 1840-1846, 2008. (ISSN 0733-8724); doi:
10.1109/JLT.2008.922193; (IF 2.736; R electrical engineering 27/229, optics 8/64); M21

1.14.] G Z Mashanovich, M Milosevic, P Matavulj, S Stankovic, B Timotijevic, P Y Yang,
E J Teo, M B H Breese, A A Bettiol, and G T Reed. Silicon photonic waveguides for differ-
ent wavelength regions, Semiconductor Science and Technology, vol. 23, no. 6, 064002 (9p),
2008. (ISSN 0268-1242); doi:10.1088/0268-1242/23/6,/064002; (IF 1.434; R electrical engineer-
ing 79/229, condensed matter physics 29/62, materials science 76,/192); M22

1.15. Milan M. MiloSevi¢, Petar S. Matavulj, and Goran Z. Mashanovich. Single mode and
polarization independence in the strain silicon-on-insulator rib waveguides, Chemical industry,
vol. 62, no.3, pp. 119-124, 2008. (ISSN 0367-598X); doi:10.2298/HEMINDO0803119M; (IF
0.117; R chemical engineering 118/127); M23

1.16. Milan M. Milosevi¢, Petar S. Matavulj, Pengyuan Y. Yang, Alvise Bagolini, and Goran
Z. Mashanovich. Rib waveguides for mid-infrared silicon photonics, Journal of the Optical
Society of America B: Optical Physics, vol. 26, no. 9, pp. 1760-1766, 2009. (ISSN 0740-3224);
doi:10.1364/JOSAB.26.001760; (IF 2.087; R optics 12/71); M21

1.17. Mirjana R. Radivojevi¢ and Petar S. Matavulj. Implementation of Intra-ONU
Scheduling for Quality of Service Support in Ethernet Passive Optical Networks, IEEE/OSA
Journal of Lightwave Technology, vol. 27, no. 18, pp. 4055-4062, 2009. (ISSN 0733-8724);
doi:10.1109/JLT.2009.2022043; (IF 2.185; R electrical engineering 36/246, optics 10/71); M21

1.18) J. Petrovié, P. Matavulj, L. Pinto, and S. Zivanovi¢ Selmié¢. Field Induced Singlet
Exciton Dissociation and Exciton-Exciton Annihilation in MEH-PPV Films Studied by Pho-
tocurrent Spectra, Acta Physica Polonica- Series A, vol. 116, no. 4, pp. 595-597, 2009. (ISSN
0587-4246); (IF 0.433; R multidisciplinary physics 60/71); M23

1.19. Jovana P. Petrovi¢, Petar S. Matavulj, Difei Qi i Sandra R. Selmi¢. Analiza rekombi-
nacionih procesa u ITO/PEDOT:PSS/MEH-PPV /Al fotodetektoru, Hemijska industrija, vol.
63, no.3, pp. 177-181, 2009. (ISSN 0367-598X); doi:10.2298 /HEMIND0903177P; (IF 0.117; R
chemical engineering 118/127); M23

1.20. Mirjana Radivojevi¢ and Petar Matavulj. Novel wavelength and bandwidth allocation
algorithms for WDM EPON with QoS support, Photonic Network Communications, vol. 20,
no. 2, pp. 173-182, 2010. (ISSN 1387-974X); doi:10.1007/s11107-010-0257-z; (IF 0.600; R
optics 60/78, telecommunications 50/80, computer science 105/128); M23

1.21.] Mirjana Radivojevi¢ and Petar Matavulj. Advanced scheduling algorithm for quality
of service support in WDM EPON, Optics Express, vol. 19, pp. B587-B593, 2011. (ISSN
1094-4087); doi:10.1364/OE.19.00B587; (IF 3.587; R optics 6/79); M21

1.22) Jovana P. Petrovi¢, Petar S. Matavulj, Leon R. Pinto, and Sandra R. Zivanovié.
Interplay of device structure and intrinsic polymer photophysics and its effects on the
ITO/PEDOT:PSS/MEH-PPV /Al photocurrent spectra, Journal of Nanophotonics, vol. 5,
pp. 051808-051829, 2011. (ISSN 1934-2608); doi:10.1117/1.3594090; (IF 1.570; R optics 31/79,
nanoscience 37/66); M22

1.23.] Petar S. Matavulj, Miomira V. Lazovi¢, and Jovan B. Radunovi¢. An Unique
SPICE Model of Photodiode with Slowly Changeable Carriers’ Velocities, Journal of Infrared,
Millimeter, and Terahertz Waves, vol. 32, no. 1, pp. 64-78, 2011. (ISSN 1866-6892);
doi:10.1007/s10762-010-9737-6; (IF 0.738; R electrical engineering 157/245, optics 57/79, ap-
plied physics 92/125); M23
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http://dx.doi.org/10.1109/JLT.2009.2022043
http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/ABSTR/116/a116-4-45.html
http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0367-598X/2009/0367-598X0903177P.pdf
http://dx.doi.org/10.1007/s11107-010-0257-z
http://dx.doi.org/10.1364/OE.19.00B587
http://dx.doi.org/10.1117/1.3594090
http://dx.doi.org/10.1007/s10762-010-9737-6

1.24] J. P. Petrovi¢, P. S. Matavulj, L. R. Pinto, A. Thapa, and S. R. Zivanovié¢. Thickness
dependent absorption and polaron photogeneration in poly-(2-metoxy-5-(2’-ethyl-hexyloxy)-
1,4-phenylene-vinylene), Journal of Applied Physics, vol. 111, 124512 (8p), 2012. (ISSN 0021-
8979); doi: 10.1063/1.4729770; (IF 2.168; R applied physics 37/125); M21

1.25.] T. Keca, P. Matavulj, W. Headley, and G. Mashanovich. Free spectral range adjust-
ment of a silicon rib racetrack resonator, Physica Scripta, vol. T149, 014031 (4p), 2012. (ISSN
0031-8949); doi:10.1088/0031-8949/2012/T149/014031; (IF 1.204; R multidisciplinary physics
35/84); M22

Radovi 1.15 i 1.19 su objavljeni u vode¢em domacem casopisu Hemijska industrija koji se
nalazi na SCI listi.

3. Radovi u domacéim nauénim casopisima, M50

3.2.] Mirjana R. Radivojevi¢ and Petar S. Matavulj. Algorithm for Implementation of the
Wavelength Division Multiplexing in EPON, TELFOR Journal, vol.2, no.1, pp. 38-42, 2010.
(ISSN 1821-3251); M53(2012)

3.3. Mirjana Radivojevi¢, Petar Matavulj. Kvalitet servisa u Eternet pasivnim optickim
mrezama sledece generacije, Telekomunikacije, godina III, broj 5, str. 25-39, 2010. (ISSN
1820-7782); M53(2009)

3.4.] Marija D. Mrakovi¢ and Petar S. Matavulj. Analysis of Coexisting GPON and NG-
PON1(10G-PON) Systems, TELFOR Journal, vol.3, no.1, pp. 43-48, 2011. (ISSN 1821-3251);
M53(2012)

3.5. Milan Blanusa, Petar Matavulj. Tehno-ekonomski aspekti planiranja i razvoja optickih
mreza, Telekomunikacije, godina V, broj 9, str. 2-20, 2012. (ISSN 1820-7782); M53(2009)

4. Radovi saopsteni na medunarodnim konferencijama Stampani u celing,
M33

4.6. Leon R. Pinto, Jovana Petrovic, Petar Matavulj, David K. Chambers, and Sa-
ndra Zivanovic Selmic.  Experimental and Theoretical Investigation of Photosensitive
ITO/PEDOT:PSS/MEH-PPV /Al Detector, 2009 MRS (Materials Research Society) Spring
Meeting, San Francisco, CA, USA, April 13-27, 2009.

In Active Polymers, edited by K. Gall, T. Ikeda, P. Shastri, A. Lendlein (Mater. Res. Soc.
Symp. Proc. Volume 1190, Warrendale, PA, 2009), paper 1190-NN11-01, pp. 169-174. (ISBN
978-1-60511-163-6); doi:10.1557/PROC-1190-NN11-01

4.7. Leon Rohan Pinto, Jovana Petrovic, Petar Matavulj, David Keith Chambers, Fauzia
Khatkhatay, and Sandra Zivanovic Selmic. Photovoltaic Device Based on Poly(2-methoxy-5-(2’-
ethyl-hexyloxy)-1,4-phenylene vinylene) Polymer, Proceedings of 38th ASES National SOLAR
Conference (SOLAR 2009), vol. 5, pp. 2838-2850, Buffalo/Niagara, USA, May 11-16, 2009.
(ISBN 978-1-61567-363-6)

4.8. M. Radivojevi¢ and P. Matavulj. Advanced Scheduling Algorithm for Quality of Service
Support in WDM EPON, 37th European Conference and FExhibition on Optical Communication
(ECOC 2011), Geneva, Suisse, September 18-22, 2011.
in European Conference and Exhibition on Optical Communication (ECOC) Proc. (Optical
Society of America, Washington, DC, 2011.), paper We.10.P1.105, pp. 1-3. (ISBN 978-1-4577-
1918-9)

4.9. Bogdan Uscumlic, Petar Matavulj, Annie Gravey, Philippe Gravey, and Michel Morvan.
WDM Optical Packet Ring Performance Insights: Scheluding and Capacity, Proceedings of
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http://journal.telfor.rs/Published/No3/No03_P08_fin.pdf
http://www.telekomunikacije.rs/arhiva_brojeva/peti_broj/mr_mirjana_radivojevic,_prof_dr_petar_matavulj:_ kvalitet_servisa_u_eternet_pasivnim_optickim_mredjama_sledece_generacije.306.html
http://journal.telfor.rs/Published/No5/No05_P09_fin.pdf
http://www.telekomunikacije.rs/arhiva_brojeva/deveti_broj/milan_blanusa,_prof_dr_petar_matavulj:_ tehno_-_ekonomski_aspekti_planiranja_i_razvoja_optickih_veza.417.html
http://dx.doi.org/10.1557/PROC-1190-NN11-01
http://www.opticsinfobase.org/abstract.cfm?URI=ECOC-2011-We.10.P1.105
http://dx.doi.org/10.1109/ISCC.2012.6249304

IEEE Symposium on Computers and Communications (ISCC2012), pp. 253-258, Cappadocia,
Turkey, July 01-04, 2012. (ISBN 978-1-4673-2712-1); d0i:10.1109/ISCC.2012.6249304

4.10. P. Matavulj and T. Keca. Influence of Geometric Parameters on the SOI Race-
track Resonator Properties, Progress in FElectromagnetic Research Symposium Proceedings
(PIERS2012), pp. 13-17, Moscow, Russia, August 19-23, 2012. (ISBN 978-1-934142-22-6)

4.11. Bogdan Uséumli¢, Veselin Gredi¢, Annie Gravey, Philippe Gravey, Michel Morvan, and
Petar Matavulj. Stable dimensioning issue for optical packet ring with uniform and symetric
traffic, Proceedings of 20th Telecommunication Forum (TELFOR 2012), pp. 915-918, Belgrade,
Serbia, November 20-22, 2012. (ISBN 978-1-4673-2984-2); doi: 10.1109/TELFOR.2012.6419357

5. Radovi saopstent na medunarodnim konferencijama Stampani u izvodu,
M3y

5.3. G. Mashanovich, S. Stankovic, P. Y. Yang, E. J. Teo, F. Dell’Olio, M. Milosevic, P.
Matavulj, V. M. N. Passaro, A. A. Bettiol, M. B. H. Breese, and G. T. Reed. Silicon waveguides
for the mid-infrared wavelength region, Photonic West 2008, paper 6898-25, p. 217, San Jose,
USA, January 19-24, 2008. (ISBN 978-08-19470-95-9)

5.4. J. Petrovi¢, P. Matavulj, L. Pinto, and S. Zivanovié¢ Selmié¢. Field induced singlet exci-
ton dissociation and exciton-exciton annihilation in MEH-PPV films studied by photocurrent
spectra, Photonica09 - II International School and Conference on Photonics, Optical materials,
paper THU_9, p. 105, Belgrade, Serbia, August 24-28, 2009. (ISBN 978-86-82441-25-0)

5.5. P. Matavulj, D. Bradi¢, M. Milosevi¢, and G. Z. Mashanovich. Design and Modeling of
Silicon-on-Insulator Strip Waveguides, Photonica09 - 11 International School and Conference on
Photonics, Optoelectronics and optocommunications, paper THU_37, p. 133, Belgrade, Serbia,
August 24-28, 2009. (ISBN 978-86-82441-25-0)

5.6. Tatjana Keca, Petar Matavulj, William Headley, and Goran Mashanovich. Modelling of
Silicon Racetrack Resonator, MediNANQOS3 - 3rd Mediterranean Conference on Nanophotonics,
paper B.1, p. 74, October 18-19, Belgrade, Serbia, 2010. (ISBN 978-86-82441-28-1)

5.7. Jovana Petrovi¢, Petar Matavulj, Leon Pinto, and Sandra Zivanovi¢. The in-
terplay of device structure and intrinsic polymer photophysics and its effects on the
ITO/PEDOT:PSS/MEH-PPV /Al photocurrent spectra, MediNANOS3 - 3rd Mediterranean
Conference on Nanophotonics, paper B.8, p. 81, October 18-19, Belgrade, Serbia, 2010. (ISBN
978-86-82441-28-1)

5.8. T. Keca, P. Matavulj, W. Headley, and G. Mashanovich. FSR adjustment of silicone
rib racetrack resonator, Photonicall - II International School and Conference on Photonics,
Optoelectronics and Optocommunications, paper P.0OE.8, p. 129, Belgrade, Serbia, August 29
- September 02, 2011. (ISBN 978-86-7306-110-8)

7. Radovi saopsteni na domaéim konferencijama Stampani u celini, M63

7.27. Milan M. Milosevié, Petar S. Matavulj, Goran Z. Mashanovich. Interpolation of the
zero-birefringent surface using Chebyshev polynomials, Proceedings of 12nd Serbian Mathemat-
ical Congress, paper ILMO.4, pp. 1-8, Novi Sad, Serbia, August 28 - September 02, 2008.

7.28. Aleksandar Radovanovié¢, Petar Matavulj. Uticaj PMD-a na domet optickih komu-
nikacionih sistema brzine prenosa 40Gbit /s, Elektronski zbornik radova konferencije INFOTEH-
JAHORINA 2008, tom VII, rad B-II-3, str. 157-161, Jahorina, Bosna i Hercegovina, 26-28.
mart 2008. (ISBN 999-38-624-2-8)
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http://piers.org/piersproceedings/download.php?file= cGllcnMyMDEyTW9zY293fDFBMV8wMDEzLnBkZnwxMjAzMTkxNjUxMzg=
http://dx.doi.org/10.1109/TELFOR.2012.6419357

7.29. Mirjana Radivojevi¢, Petar Matavulj. Podrska za kvalitet servisa u EPON mrezi,
Elektronski zbornik LII konferencije ETRAN 2008, rad TE4.6, str. 1-4, Pali¢, Srbija, 08-12.
jun 2008. (ISBN 978-86-80509-63-1)

7.30. Milan Milosevi¢, Petar Matavulj, Goran Mashanovich. Polarization independent
strained optical waveguides for near- and mid- infrared applications, FElectronic proceedings
of 52nd ETRAN Conference 2008, paper MOb5.6, pp. 1-4, Pali¢, Serbia, June 08-12, 2008.
(ISBN 978-86-80509-63-1)

7.31. Mirjana R. Radivojevi¢, Petar S. Matavulj. Modelovanje kasnjenja u EPON mrezi,
Elektronski zbornik XVI telekomunikacionog foruma TELFOR 2008, rad 6-4, str. 464-467,
Beograd, Srbija, 25-27. novembar 2008.

7.32. Tatjana Keca, Petar Matavulj, Goran Mashanovich. Prenosne funkcije za polariza-
ciono zavisno prostiranje optickih signala kroz prstenast rezonator, FElektronski zbornik LIIT
konferencije ETRAN 2009, rad MOb5.3, str. 1-4, Vrnjacka Banja, Srbija, 15-18. jun 2009.
(ISBN 978-86-80509-64-8)

7.33. Jovana Petrovi¢, Petar Matavulj, Leon Pinto, Sandra Zivanovié¢ Selmi¢. Charge gen-
eration and recombination in the ITO/PDOT:PSS/MEH-PPV/AI photodiode studied by pho-
tocurrent dependence on light intensity, FElectronic proceedings of 53rd ETRAN Conference
2009, paper MO5.4, pp. 1-4, Vrnjacka Banja, Serbia, June 15-18, 2009. (ISBN 978-86-80509-
64-8)

7.34. Mirjana R. Radivojevi¢, Petar S. Matavulj. Algoritam za implementaciju multiple-
ksiranja po talasnim duzinama u EPON mrezi, Elektronski zbornik XVII telekomunikacionog
foruma TELFOR 2009, rad 6-3, str. 724-727, Beograd, Srbija, 24-26. novembar 2009.

7.35. Mirjana R. Radivojevi¢, Petar S. Matavulj. Dinamicka alokacija talasnih duzina i
propusnog opsega u WDM EPON mrezi, Elektronski zbornik X VIII telekomunikacionog foruma
TELFOR 2010, rad 6-1, str. 746-749, Beograd, Srbija, 23-25. novembar 2010. (ISBN 978-86-
7466-392-9)

7.36. Marija D. Mrakovié¢, Petar S. Matavulj. Analiza koegzistencije NG-PON1 (10G-PON)
mreza sa postoje¢im GPON mrezama, FElektronski zbornik XVIII telekomunikacionog foruma
TELFOR 2010, rad 6-3, str. 754-757, Beograd, Srbija, 23-25. novembar 2010. (ISBN 978-86-
7466-392-9)

7.37. Petar Matavulj, Marija Mrakovi¢. Tehnoekonomsko poredenje mogué¢ih reSenja za
prelazak sa GPON na NG-PON mreze, Zbornik XXVIII simpozijuma o novim tehnologijama
u postanskom i telekomunikacionom saobracaju PosTel 2010, str. 229-238, Beograd, Srbija,
14-15. decembar 2010. (ISBN 978-86-7395-274-1)

7.38. Petar S. Matavulj, Milan S. Blanusa. Tehno-ekonomska analiza GPON i FTTC/VDSL
mreza za pristup, Elektronski zbornik XIX telekomunikacionog foruma TELFOR 2011, rad 6-9,
str. 844-847, Beograd, Srbija, 22-24. novembar 2011. (ISBN 978-1-4577-1498-6)

8. Radovi saopstent na domaéim konferencijama Stampani u izvodu, M6/

8.2. Jovana Petrovi¢, Petar Matavulj, Difei Qi, Sandra Selmi¢. Analiza rekombinacionih
procesa u ITO/PEDOT:PSS/MEH-PPV /Al fotodetektoru, VII konferencija mladih istraZivaca,
rad III/5, str. 12, Beograd, Srbija, 22-24. decembar 2008.
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D.5. Struéna izlaganja i specijalisticki kursevi - posle izbora u zvanje vanrednog
profesora

9. Strucéna izlaganja

9.2. Petar Matavulj. Opticke komponente u pristupnim mrezama i vaze¢i standardi,
Seminar InZenjerske komore Srbije: Telekomunikaciona instalacija w poslovnim @ stambenim
objektima-savremeni koncepti, Svecana sala Gradevinskog fakulteta, Beograd, 09.05.2008.

D.6. Projekti - posle izbora u zvanje vanrednog profesora

11. Naucéni projekts

11.5. Projekat Ministarstva za nauku, tehnologije i razvoj Republike Srbije:
Nanostrukture i nanokomponente u fizickoj elektronici, (2006-2008.).

11.6. The UK Royal Society International Joint Project:
Compact silicon photonic device for filtering, modulation and sensing, (2006-2008.). Rukovodi-
lac projekta sa srpske strane.

11.7. Projekat Ministarstva za nauku i tehnoloski razvoj Republike Srbije:
Fotonske komunikacije, (2008-2010.).

11.8. Projekat Ministarstva prosvete, nauke i tehnoloskog razvoja Republike Srbije:
Fotonske komponente i sistemi, (2011-2014.).

12. Strucéni projekti

12.1. Strucni projekat Elektrotehnickog fakulteta u Beogradu:
Merenge i karakterizacija klasiénih i optickih racunarskih mreza, (1998- ). (Do sada uradeno
preko 60 elaborata i sertifikacija LAN instalacija). Rukovodilac projekta.

E. Prikaz i ocena naucnog i stru¢nog rada kandidata

Oblasti naucnog delovanja dr Petra Matavulja spadaju u uzu naucnu oblast Fizicka elektro-
nika i mogu se svrstati u cetri grupe:

e modelovanje, simulacija i karakterizacija brzih optoelektronskih naprava,
e opticke komunikacije i mreze,
e silicijumska fotonika i

e polimerna optoelektronika.

U toku svog dosadasnjeg nauc¢nog rada bavio se modelovanjem i optimizacijom brzih opto-
elektronskih poluprovodnic¢kih komponenti kao sto su P-i-N fotodioda i laserska dioda na bazi
kvantnih jama. Od 1999. godine bavi se i analizom optickih komunikacionih sistema i mreza,
a od 2006. godine i oblastima polimerne optoelektronike i silicijumske fotonike.

E.1. Prikaz naucnog i struénog rada kandidata pre izbora u zvanje vanrednog
profesora

Nauc¢ni radovi dr Petra Matavulja do 2008. godine mogu se svrstati u nekoliko oblasti:
fotodetektori, poluprovodnicki laseri, opticke komunikacije i mreze, silicijumska fotonika i
polimerna optoelektronika.
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Prvu grupu radova ¢ine radovi posveceni analizi odziva, modelovanju i optimizaciji brzih
poluprovodnickih fotodetektora: P-i-N i Schottky fotodetektora (1.1-1.5, 1.7-1.8, 3.1, 4.1-4.2,
4.5, 5.1, 7.1-7.8, 7.12, 7.17, 7.19). U tim radovima je izlozen pristup sveobuhvatnog modelova-
nja brzih odziva ovih fotodetektorskih naprava i njihova optimizacija za primene u modernim
optoelektronskim sistemima i optickim komunikacijama. Posebna paznja je posvetena analizi
nelinearnog odziva koji je posledica nelinearnosti izazvane promenom napona na samom dete-
ktoru u procesu detekcije svetlosti i nelinearnosti uzrokovane gomilanjem prostornog naelektri-
sanja u aktivnoj oblasti. Razmatrane su razlicite geometrije analiziranih naprava a naglasak
je stavljen na koris¢enje dvodolinskih materijala zbog velike pokretljivosti fotogenerisanih no-
silaca, koja omogucava da optimizovan fotodetektor dostigne brzine odziva i preko 100GHz sto
je ciljana brzina prenosa podataka u danasnjim optickim komunikacionim sistemima (prenos
podataka jednim kanalom - jedno vlakno i jedna talasna duzina). Takode je razvijen i SPICE
model ovakvih fotodetektora i pokazana efikasnost primene programskog paketa SPICE za
sprovodenje simulacije ovakvih brzih optoelektronskih komponenti, ¢ime je omogucena istovre-
mena analiza klasi¢nih elektronskih i modernih optoelektronskih komponenti na istom cipu.

Drugu grupu radova ¢ine radovi u kojima se modeluje i vrsi analiza odziva kvantnih
poluprovodnickih lasera (1.6, 1.10, 5.1, 7.9-7.11, 7.13). Optimizovani su poluprovodnicki laseri
sa kvantnim jamama, s obzirom da poseduju najjednostavniju tehnolosku izradu. Pristup
koji je ovde koris¢en podrazumeva formiranje kompletnog modela lasera a potom njegovo
efikasno resavanje: brzo i elegantno resavanje koje je dostupno obi¢nim inzenjerima koji nisu
upoznati sa slozenom fizikom poluprovodnickih naprava. Za fizicki model je koriséen tro-
nivoski sistem jednacina prelaza. Na osnovu njega je izvedeno ekvivalentno elektricno kolo
poluprovodnickog lasera sa kvantnom jamom, koje moze da se analizira nekim od postojecih
softverskih paketa za analizu elektri¢nih kola. Koris¢en je SPICE jer moze efikasno da analizira
nelinearna kola, a i poznat je Sirokom krugu elektroinzenjera i otvoren je za analizu i klasi¢nih
elektronskih i optoelektronskih komponenti. Sveobuhvatna analiza i potpuna optimizacija ovih
lasera je mogué¢a pomoc¢u SPICE-a ¢ak i pri interaktivnhom radu. Na ovaj nacin se zaokruzuje
u inzenjerskoj nauci sveprisutan pravac modelovanja modernih optoelektronskih komponenti
opste prihva¢enim inzenjerskim simulatorom - SPICE-om.

Treéu grupu radova ¢ine radovi posveceni sirokoj oblasti optickih komunikacija i mreza (1.11,
2.1, 4.3-4.4, 6.1-6.2, 7.14-7.16, 7.18, 7.20, 7.22-7.23, 7.26). Nekoliko ranijih radova razmatra
inkorporaciju naprava analiziranih u gore opisanim radovima u jedan optoelektronski komu-
nikacioni sistem s ciljem njegove analize i optimizacije. Cilj je formiranje efikasnog optickog
lanca za brzi prenos podataka optickim putem uz zadovoljenje nekih kriticnih faktora: male
cene, niske energetske potrosnje, niskog Suma, male greske prenosa podataka i sl. Tako se svaka
komponenta u lancu modeluje posebno odgovarajuc¢im fizickim modelom, a potom se simultano
vr§i analiza svih modela istovremeno za definisanu kriticnu gresku i brzinu prenosa. Iskazano je
nastojanje da se Sto kompletnije izvrsi ova analiza inkorporacijom modernih optoelektronskih
pasivnih i aktivnih komponenti u razmatrani lanac i njihovim odgovaraju¢im modelovanjem.
Ostali radovi razmatraju problematiku modernih optickih mreza na transportnom i pristup-
nom nivou. Posebna paznja je posveéena analizi OBS mreza (predvodnici optickih mreza sa
paketskim rutiranjem), a naglasak je stavljen i na razlicite vrste pristupnih PON mreza (pasivne
opticke mreze): njihovoj arhitekturi, konstrukeiji i analizi protokola za efikasno iskoriséenje pro-
pusnog opsega ovakvih mreza. Takode u nekoliko radova su analizirani i specificni opticki efekti
koji otezavaju pravilan prenos podataka optickim putem kao Sto su: polarizaciona disperzija,
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nelinearni efekti, ASE sum optickih pojacavaca i sl.

Cetvrta grupa radova obuhvata radove iz silicijumske fotonike (1.9, 5.2, 7.21, 7.25, 8.1)
kao i jedan rad iz polimerne optoelektronike (7.24). Obe oblasti su jako prosperitetne, danas,
jer omogucavaju pravljenje potpunog integrisanog optickog ¢ipa, s ciljem konstrukcije optickog
procesora, i ulazak u eru plasti¢ne optoelektronike, jeftinih modernih optoelektronskin naprava i
uredaja, respektivno. U okviru silicijumske fotonike naucni rad je vezan za analizu, modelovanje
i optimizaciju integrisanih optickih rib talasovoda. U okviru polimerne optoelektronike razvijen
je model novog tipa polimernog fotodetektora.

Treba istac¢i da je u sklopu opisanih analiza napravljen niz orginalnih softverskih alata kako
za modelovanje brzih fotodetektora i poluprovodnickih kvantnih lasera tako i za simulaciju
optickog lanca i analizu optickog prenosa podataka na transportnom i pristupnom nivou, koji
su jako korisni za predikciju ponasanja buduc¢ih modernih optoelektronskih sistema i optickih
mreza.

Dr Petar Matavulj se istakao i stru¢nom aktivnoséu u svom radu. Prezentovao je jedan
strucni rad u kome je Siroj struc¢noj javnosti obrazlozena vaznost merenja u optickim mrezama
kao i njihova sertifikacija. Za potrebe preduzeca za telekomunikacije ” Telekom Srbija” edukovao
je zaposlene u okviru niza seminara koji su bili sastavni deo odabranog specijalistickog kursa.
Obavio je mnostvo merenja LAN-ova koji su rezultovali izdavanjem odgovarajucih sertifikata od
strane Elektrotehnickog fakulteta a ucestvovao je i u izradi nekoliko projekata lokalnih optickih

mreza.

E.2. Prikaz naucnog i strué¢nog rada kandidata posle izbora u zvanje vanrednog
profesora

Naucni radovi dr Petra Matavulja od 2008. godine mogu se svrstati u oblasti: opticke
mreze, silicijumska fotonika i polimerna optoelektronika, sa izuzetkom rezultata pikazanih u
radu 1.23 koji predstavljaju nastavak rada na SPICE optimizaciji fotodetektora.

Iz oblasti opckih mreza u poslednje vreme kandidat se intenzivno bavio optickim pristupnim
mrezama (EPON i GPON) (1.17, 1.20-1.21, 3.2-3.4, 4.8, 7.28-7.29, 7.31, 7.34-7.36, 13.1, 13.2).
Najveci broj publikovanih rezultata odnosi se na analizu protokola za dinamicku alokaciju pro-
pusnog opsega U EPON mrezama. Kandidat je unapredio HG protokol koji se koristi u EPON
mrezama i razvio nekoliko srodnih protokola koji efikasno iskoris¢avaju propusni opseg u WDM
EPON mrezama. Teznja je da se ovi protokoli dalje nadograde uvodenjem aspekta energetske
efikasnosti u optickim pristupnim mrezama. Ovi rezultati su sistematizovani u publikovanoj
monografiji kandidata (13.1). U radovima (3.5, 7.37-7.38) je izvrSena tehno-ekonomska analiza
opravdanosti migracije Sirokopropusnih pristupnih mreza ka modernim optickim pristupnim
mrezama a formirani modeli su odlicna osnova za procenu telekomunikacionih operatora za
investiranje i buduéi razvoj ovakvih mreza, koje postaju neminovnost. Kandidat se bavio i
optickom paketskom komutacijom (4.9, 4.11). To je nova vrsta paketske komutacije komunika-
cionih signala, pri kojoj signal ne menja opticku prenosnu ravan ¢ime se omogucava postizanje
fizicki najbrzeg prenosa informacija. Ovi rezultati su vezani za paketsku komutaciju u optickim
metro prstenovima.

Iz oblasti silicijumske fotonike kandidat se bavio dizajnom i optimizacijom integrisanih
SOI optickih rebrastih i trakastih talasovoda (1.13-1.16, 5.3, 5.5, 7.27, 7.30) i modelovanjem
optickih rezonatora (1.25, 4.10, 5.6, 5.8, 7.32). Opticki talasovodi su modelovani BPM meto-
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dom uracunavanjem geometrijskih i strukturnih parametara koji uticu na pojavu naprezanja
u njima. Na ovakav nacin moguce je dizajnirati monomodne i polarizaciono nezavisne ta-
lasovode definisanjem ta¢nih geometrijskih i tehnoloskih parametara, sto omogucava serijsku
proizvodnju kvalitetnih integrisanih komponenti. Ovo modelovanje je vrseno za bliski i srednji
infracrveni deo optickog spektra tj. za komunikacione, senzorske i medicinske primene. Jedna
od karakteristi¢cnih integrisanih komponenti je i opticki rezonator koji se koristi za efikasno
filtriranje, promenu polarizacije i konvertovanje talasne duzine svetlosti na optickom c¢ipu tj.
veoma znacajna komponenta za komunikacione primene. Kandidat je u nekoliko radova ra-
zmatrao fundamentalne fizicke procese u ovim napravama i primenom teorije uparenih modova
razradio model za njihovu detaljnu optimizaciju sa osvrtom na karakteristike talasovoda od
kojih je sastavljen rezonator.

Iz oblasti polimerne optoelektronike kandidat se bavio provodnim polimerima (1.12, 1.18-
1.19, 1.22, 1.24, 4.6-4.7, 5.4, 5.7, 7.33, 8.2). Detaljno su proucavani fizicki procesi u ovim
materijalima kao i njihova primena u fotodetektorima. Razmatrani su mehanizmi apsorpcije,
generacije i rekombinacije u provodnim polimerima a na osnovu eksperimentalnih rezultata
uoceni su radni uslovi pri kojima je dominantan odgovarajudi tip ovih mehanizama. Na osno-
vu tih proucavanja uradena je detaljna sistematizacija fotogeneracionih procesa u provodnim
polimerima (1.22). Koris¢enjem ove sistematizacije unapreden je prethodno formirani model
polimernog fotodetektora na osnovu kojeg je po prvi put uocena zavisnost kvantne efikasnosti
fotogeneracije polarona od debljine tankog polimernog filma, koji je koris¢en kao aktivni ma-
terijal u fotodetektoru. Publikovani rezultati predstavljaju dobru osnovu za dalje proucavanje
ove oblasti i njeno proSirenje na oblast organske optoelektronike.

Dr Petar Matavulj je u poslednjem petogodisnjem periodu nastavio sa stru¢nom aktivnoscéu.
Odrzao je predavanje na seminaru Inzenjerske komore Srbije na kome su se licencirani inzenjeri
edukovali o savremenim trendovima u projektovanju telekomunikacionih instalacija u stambe-
nim i poslovnim objektima, sa naglaskom na tzv. open-space objekte i pametne zgrade. Na-
stavio je sa sertifikacionom delatnos¢u i obavio niz konsultantskih usluga za potrebe razvoja
optickih mreza i Sirokopropusne pristupne infrastrukture. Od 2011. godine je ¢lan Struénog
saveta RATEL-a (Republicke agencije za elektronske komunikacije) a takode je i ¢lan Komisije
za utvrdivanje ispunjenosti uslova za izdavanje nove vrste licenci Inzenjerske komore Srbije.

E.3. Citiranost

Pregled citiranosti radova dr Petra Matavulja je naveden u narednoj tabeli:

Baza podataka Citiranost (bez autocitata) Citiranost (bez auto- i hetero- citata)
Web of Science (ISI) 55 (43 C, 11 K, 1 M) 39 (35C, 3K, 1 M)
SciVerse SCOPUS 66 48
Google Scholar 110 86

NAPOMENA:

e Web of Science (ISI) - Citiranost samo radova sa SCI liste u ¢asopisima sa SCI liste (C), zbornicima
vodeéih medunarodnih konferencija (K) i monografijama (M), koji su u ISI bazi.

e SciVerse SCOPUS - Citiranost samo radova sa SCI liste u medunarodnim ¢asopisima i zbornicima sa
konferencija, koji su u SciVerse bazi.

e Google Scholar - Citiranost svih radova u ¢asopisima, zbornicima sa konferencija, knjigama i patentnim
prijavama.
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Dalje se navode reference u ¢asopisima sa SCI liste u kojima su citirani radovi sa SCI liste
kandidata bez navodenja autocitata i heterocitata.

Rad 1.1 je citiran u:

1. T. Kudo, K. Tono, M. Yabashi, et al. A photodiode amplifier system for pulse-by-pulse
intensity measurement of an x-ray free electron laser, Review of Scientific Instruments, vol. 83,
no. 4, 043108 (6p), 2012. (ISSN 0034-6748); doi:10.1063/1.3701713; (IF 1.367); M22

Rad 1.2 je citiran u:

2. S. Loquai, C. A. Bunge, O. Ziemann, et al. A Fully Analytic Model of Large Area Silicon
p-i-n Photodiodes Verified at Short Wavelengths, Journal of Lightwave Technology, vol. 28, no.
18, pp. 2646-2653, 2010. (ISSN 0733-8724); do0i:10.1109/JLT.2010.2059372; (IF 2.259); M21

3. K. Konno, O. Matsushima, K. Hara, et al. Carrier transport model for lateral p-i-n
photodiode in high-frequency operation, Japanese Journal of Applied Physics, Part 1 - Regular
Papers Brief Communications and Review, vol. 44, no. 4B, pp. 2584-2585, 2005. (ISSN
0021-4922); doi:10.1143/JJAP.44.2584; (IF 1.096); M22

4. K. Konno, O. Matsushima, D. Navarro, et al. High frequency response of p-i-n photodi-
odes analyzed by an analytical model in Fourier space, Journal of Applied Physics, vol. 96, no.
7, pp. 3839-3844, 2004. (ISSN 0021-8979); doi:10.1063/1.1787616; (IF 2.255); M21

5. S. A. Malyshev, A. L. Chizh. P-I-N photodiodes for optical control of microwave circuits,
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E.4. Ocena nauc¢nog i strucnog rada kandidata

Iz prikaza naucnog i struénog rada kandidata uocava se da se kandidat profilisao u svom
naucnom radu i da su glavne oblasti njegovog nauc¢nog rada opticke mreze, silicijumska fotonika
i polimerna optoelektronika. Uspostavio je nauc¢nu saradnju sa medunarodnim institucijama
i sa inostranim kolegama se bavi vrlo aktuelnom problematikom u sve tri navedene oblasti.
Svoje iskustvo u bavljenju nau¢nim radom preneo je na mlade kolege i usmerio na edukaciju
studenata formiranjem odgovaraju¢ih kurseva koji prate ove oblasti.

Objavio je 12 radova u vode¢im medunarodnim casopisima sa impakt faktorom veéim od
1 (9 u periodu od izbora u zvanje vanrednog profesora) sa ukupnom citiranoséu (bez autoci-
tata) svih publikovanih radova sa impakt faktorom veéom od 50 i sa 25 tzv. "tvrdih” citata
(SCI-SCI citati u casopisima sa impakt faktorom veé¢im od 11 2 citata u casopisima sa impakt
faktorom veéim od 20. Prema Preporukama o blizim uslovima za izbor u zvanje nastavnika i
saradnika Elektrotehnickog fakulteta Univerziteta u Beogradu broj normiranih nau¢nih radova
objavljenih u ¢asopisima sa SCI liste u periodu posle izbora u zvanje vanrednog profesora je
8,13. Prema vaze¢em Pravilniku o postupku i nacinu vrednovanja, i kvantitativnom iskazivanju
naucnoistrazivackih rezultata istrazivaca u Republici Srbiji broj ostvarenih bodova kandidata
u poslednjem petogodisnjem periodu je veéi od 100.

Aktivno se bavio i stru¢nim radom i uspostavio sinergijsko delovanje nauc¢nog i stru¢nog rada
u oblasti optickih mreza, edukovanjem zaposlenih sa modernim tehnologijama, sertifikacijom

LAN mreza i ucestvovanjem u stru¢nim radnim telima.

F. Profesionalna i drusStvena aktivnost

F.1. Recenzentska aktivnost

Dr Petar Matavulj je recenzent u ve¢em broju medunarodnih ¢asopisa kao i na konferen-
cijama ETRAN i TELFOR (na kojim je do sada recenzirao vise od 30 radova). Recenzirao je
radove u sledeéim ¢asopisima: Semiconductor Science and Technology (IF 2.152; M21; 2004),
Journal of Optics A: Pure and Applied Optics (IF 1.295; M22; 2005), Optical and Quantum
Electronics (IF 0.761; M23; 2008), IEEE Network (IF 2.239; M21; 2011), IEEE Communica-
tion Letters (IF 0.982; M22; 2012), Nanotechnology (IF 3.979; M21; 2012), Journal of Op-
tics (IF 1.573; M22; 2012) i TELFOR Journal (M53; 2012). Takode je do sada recenzirao
i 2 knjige/monografije, kao i 17 tehnickih resenja za projekte Ministarstva prosvete, nauke i
tehnoloskog razvoja Republike Srbije.

F.2. Clanstva u fakultetskim i drugim radnim telima

Dr Petar Matavulj je clan ili je bio clan veceg broja fakultetskih Komisija i radnih
tela Elektrotehnickog fakulteta Univerziteta u Beogradu u kojima je neprestano doprinosio
unapredenjenju rada fakulteta.

1. Clan Saveta Elektrotehnickog fakulteta u dva mandata (2004-2006.) i (2007-2009.);

2. Zamenik Sefa Katedre za mikroelektroniku i tehnicku fiziku u tri mandata (2004-2006.),
(2007-2009.) i (2012- );
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3.

Clan Komisije za studije 3. stepena (Rukovodilac modula Nanoelektronika i fotonika na

studijama 3. stepena), (2012- );

4.

® N T

9.

Clan Komisije za priznavanje stranih visokoskolskih isprava, (2010-2012.);

Clan Komisije za finansije, (2004-2006.);

Clan Komisije za prac¢enje radnih zadataka, (2008- );

Clan Komisije za izradu Pravilnika o zaradama, (2007-2009.);

Clan ad-hoc Komisije za sanaciju sanitarnih évorova fakulteta;

Dugogodisnji rukovodilac smera Optoelektronika i laserska tehnika na postdiplomskim

studijama, (2004-) (stari studijski program);
10. Dugogodisnji sekretar Katedre za Mikroelektroniku i tehnicku fiziku, (1996-2002.).

Takodje je ¢lan Strucnog saveta RATEL-a (Republicke agencije za elektronske komunikacije)
od 2011. godine.

G. Ocena ispunjenosti uslova

Na osnovu celokupne analize nastavne, naucno-istrazivacke i stru¢ne aktivnosti kandidata,

posebno isticemo one koje ukazuju na ispunjenost uslova za izbor u zvanje redovnog profesora

i konstatujemo da je dr Petar Matavulj:

doktorirao, magistrirao i diplomirao iz uze naucne oblasti Fizicka elektronika,

publikovao jednu monografiju i jedno poglavlje u monografiji medunarodnog znacaja iz

oblasti za koju se bira,

autor 92 naucna rada od ¢ega 43 u periodu posle izbora u zvanje vanrednog profesora,
a od toga je 14 radova u casopisima sa SCI liste, 4 rada u domaé¢im casopisima, 12 na

medunarodnim skupovima i 13 na domac¢im skupovima,
publikovao radove koji su do sada citirani (bez autocitata) 55 puta,
ucestvovao na 8 naucnih (jedan medunarodni) i 3 struéna projekta,

bio mentor na 5 doktorskih disertacija, 5 magistarskih radova, 8 master radova i 44
diplomska rada i uc¢estvovao u ve¢em broju komisija za ocenu i odbranu istih,

ucestvovao u izvodenju nastave iz veceg broja predmeta, sa posebnim osvrtom na pre-
dmete u kojima je naglasena primena optike u elektrotehnici, i istakao se u njihovom

razvoju i unapredenju,

autor/koautor jednog pomoc¢nog udzbenika i 3 skripte koje se aktivno koriste na predme-
tima na kojima izvodi nastavu,

vrlo dobro ocenjen na studentskim anketama za kvalitetno drzanje nastave i saradnju sa
studentima,

recenzirao dve knjige i vise od 40 radova u ¢asopisima i na skupovima iz oblasti za koju

se bira,
bio ¢lan veceg broja fakultetskih i stru¢nih Komisija i radnih tela i

istakao se u struénom radu iz oblasti za koju se bira.
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H. Zakljucak i predlog

Na osnovu svega do sad izlozenog lako se zakljuéuje da je dr Petar Matavulj u periodu od
poslednjeg izbora u zvanje vanrednog profesora, a takode i u celom radnom periodu, postigao
zapazene rezultate u sva tri segmenta od znacaja za Flektrotehnicki fakultet Univerziteta u
Beogradu: nauénom, obrazovnom i struénom.

Prema tome, ¢lanovi Komisije smatraju da dr Petar Matavulj zadovoljava sve zakonske,
formalne 1 sustinske uslove da bude unapreden u zvanje redovnog profesora, te stoga imaju
zadovoljstvo i éast da predloze Izbornom veéu Elektrotehnickog fakulteta, Veéu nauénih oblasti
tehnickih nauka i Senatu Univerziteta u Beogradu da izaberu dr Petra Matavulja u zvanje
redovnog profesora, sa punim radnim vremenom, za uzu nauénu oblast Fizicka elektronika.

U Beogradu, 25.03.2013. CLANOVI KOMISIJE

Dr Jovan Radunoyvié, redofni profesor
A
Elektrote ifo t [Univerziteta u Beogradu

Dr Dejdn Gvozdié, redovni profesor
Elektrotehnicki fakultet Univerfliteta u Beogradu
/
Deroy /
Dr Bozidar Stanié, redovni profesor u penziji
Elektrotehnicki fakultet Univerzitet Beogradu

A
i o A
Dr Vitomir anbvié, redovni profesor u penziji

Elektrotehnicki fakultet Univerziteta u Beogradu

Dr Milan Tadié¢, redovni profesor
Elektrotehnicki fakultet Unjverziteta u Beogradu
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